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1. Esita selkeasti ja lyhyesti 
a) Teho-M0SFET:n piirrosmerkki, rakenne ja ominaisuudet 
b) Kelan induktanssin suuruuteen vaikuttavat tekijat. 
c) Laske, paljonko kondensaattorista otetaan energiaa alkutilanteeseen 

verrattuna, jos s e n j h i t e  puoliintuu. 

2. Kuvan 1 piirin IGB-tansistoria (n-tyyppinen) ohjataan jiinnitteellii VGE, jonka 
pulssisuhde on 215. Piirrii jhitteiden VGE ja VCE sekii virtojen iE, ikuo- ja idiodi 

kayrhuodot allekkain kahden kytkenttijakson ajalta. Mikg piirttimistiisi virroista 
on sama kuin virta i~ahd,? Kuristirnen induktanssi on mitoitettu siten, ettii virta 
ikuorma on aukollista. 

kuva 1. Tehtgviln 2 piiri. 

3. Yksivaiheista tyristoritasasuuntaussiltaa ohjataan 90" sytytyskulmalla. Piirtii 
alekkain sillan antarnan tasajbnitteen ja kuormavirran periaatteelliset 
kayrbuodot, kun 
a) kuorma on puhdas resistanssi, 
b) kuorma on induktiivien. 
c) kuorman paikalla on virtaliihde. 

4. Yksivaiheinen puolisiltavaihtosuuntaaja 
a) Piirra IGBT-komponenteilla toteutetun suuntaajan pavirtapiiri. 
b) Esi* mihin tarvitaan kytkinkomponenttien rinnalle sijoitettuja ns. 

nolladiodeja. 
c) Laske sillan u los tu lo j~t teen perusaallon tehollisarvo kiiytettiiessa 

kanttiaalto-ohjausta, jos siltaa syottavl tasajihite on 300 V. 

5. Miten toteutetaan ja mihin perustuu 
a) tasavirtamoottorin nopeudensaiito tasasuuntaussiltaa kaytttien. 
b) oikosulkumoottorin nopeudensiiat6 taajuudenmuuttajaa kayttlien. 


